
































































































专利名称(译) 多域液晶显示器及其薄膜晶体管基板

公开(公告)号 CN1685281A 公开(公告)日 2005-10-19

申请号 CN02829754.7 申请日 2002-10-10

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 金熙燮
梁英喆
金钟来
申暻周

发明人 金熙燮
梁英喆
金钟来
申暻周

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1337 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/1368 G02F1/139

CPC分类号 G02F2001/133757 G02F1/133707 G02F1/133753 G02F1/13624 G02F1/1393

代理人(译) 侯宇

优先权 1020020054277 2002-09-09 KR

其他公开文献 CN100365491C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供了一种薄膜晶体管阵列板，其包括：一绝缘基板；形成在所述绝缘
基板上的多个栅极线；形成在所述绝缘基板上的多个数据线，其与所述
栅极线绝缘并与之交叉；形成在所述绝缘基板上的多个存储电极线，其
与所述数据线绝缘并与之交叉；在由所述栅极线和所述数据线的交点界
定的相应像素区域上提供的多个像素电极，每个像素电极具有一切口；
在由所述栅极线和所述数据线的交点界定的相应像素区域内提供的多个
方向控制电极；连接到所述栅极线中的相关一个，所述数据线中的相关
一个以及所述像素电极中的相关一个的第一薄膜晶体管；连接至所述栅
极线中的前一个，所述数据线中的前一个和所述方向控制电极中的相关
一个的第二薄膜晶体管；连接至所述前一栅极线，所述相关的数据线和
所述相关的像素电极的第三薄膜晶体管。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/94362dd5-529a-4d3d-bea7-295299f19884
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